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摘要(译)

本申请公开了一种有机发光二极管基础基板，其包括支撑基板和在支撑
基板上的光输出耦合层，用于增强有机发光显示基板的光输出耦合效
率，光输出耦合层具有波状表面，光输出耦合层远离支撑衬底。光输出
耦合层包括在从波纹表面到支撑衬底的方向上具有梯度分布的聚合物材
料。
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